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摘要  脉冲流光放电产生的大于等于11.2 eV的高能电子能将处于基态的氮分子激发到N2(C3Πu)态，测试脉冲

流光放电时的N2(C3Πu→B3Πg)发射光谱相对强度可以得出脉冲流光放电产生的高能电子的密度。实验在室温常

压下研究了空气中线-板式脉冲流光放电脱硫反应器内高能电子密度分布情况，并研究了脉冲电压、反应器的线线
间距对反应器内高能电子密度分布的影响。实验结果表明，反应器内的高能电子主要集中在放电线附近高电场区
内，随着离放电线的距离增大，高能电子密度减小；脉冲电压对高能电子密度有很大影响，随着电压的升高，高

能电子密度基本呈线性增大；线板间距固定，线线间距为线板间距的0.6～1倍时，反应器内高能电子密度分布较
为均匀。  
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